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Inventia se refera la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, in special la procedee de obtinere a
nanostructurilor prin tratament electrochimic.

Procedeul de obtinere a nanofirelor semiconductoare cu banda interzisa largda pe suport semiconductor cu banda
interzisa Ingustd, conform inventiei, include anodizarea suprafetei unui suport semiconductor. Totodatd nanofirele
obtinute in urma anodizarii sunt supuse tratamentului termic intr-o atmosfera inerta cu un continut scazut de oxigen.
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